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SOITEC INFORME SUR LE CONTENTIEUX L’OPPOSANT A MEMC  
 

Bernin, France, le 14 octobre 2010 — Soitec (Euronext Paris), premier fabriquant mondial de plaques 
de silicium sur isolant (SOI) et fournisseur de solutions innovantes pour les industries de l’électronique et 
de l’énergie, annonce aujourd’hui que le Tribunal fédéral américain de l’Etat de Deleware (United States 
District Court for the District of Delaware) a statué hier en fin de journée sur certaines des demandes 
préalables formulées dans le cadre de l’action en contrefaçon de brevets initiée par Soitec à l’encontre de 
MEMC. Le Tribunal a rejeté un grand nombre des allégations de MEMC mais  a conclu que les  
revendications des brevets de Soitec étaient soit invalides soit non contrefaites. Soitec, qui conteste les 
conclusions du Tribunal pour ce qu’elles s’opposent aux revendications en contrefaçon de ses brevets, 
entend interjeter appel. Le débat sur ces conclusions et sur cette partie du contentieux devra en 
conséquence être tranché par la Cour Fédérale d’Appel du ressort de laquelle dépend le Tribunal fédéral 
de l’Etat de Deleware (Federal Circuit Court of Appeals). Le procès opposant Soitec et MEMC, portant 
sur les autres questions en suspens, est programmé pour reprendre le 25 octobre 2010. 
 
 
Soitec dispose d’un portefeuille mondial comprenant plus de 1000 brevets couvrant les procédés de 
fabrication du SOI à des coûts attractifs et l’amélioration des produits utilisant la technologie SOI, qui 
demeurent tous en vigueur et continuent de produire leurs pleins effets. 
 
 
À propos de Soitec 
Soitec est le leader mondial dans la fourniture de substrats innovants pour l’industrie microélectronique de pointe. Le groupe 
produit une gamme étendue de matériaux avancés, notamment les plaques de silicium sur isolant (SOI) basées sur sa technologie 
Smart Cut™, la première application à fort volume de cette technologie. La technologie SOI apparaît aujourd'hui comme la plate-
forme du futur, ouvrant la voie à la production de puces plus performantes, plus rapides et plus économiques. 
Aujourd'hui, Soitec fabrique plus de 80% des plaques de silicium sur isolant utilisées mondialement. Basé à Bernin, en France, 
où se trouvent deux unités de production à fort volume, Soitec possède des bureaux aux Etats-Unis, au Japon et à Taiwan, ainsi 
qu'un nouveau site de production à Singapour. 
Le groupe comporte trois autres divisions : Picogiga International, Tracit Technologies et Concentrix Solar. Picogiga est 
spécialisé dans le développement et la fabrication de substrats innovants, depuis les plaques épitaxiées de semi-conducteurs III-V 
et les plaques à base de nitrure de gallium (GaN), jusqu'aux substrats composés pour la fabrication de dispositifs électroniques à 
haute fréquence ou optoélectroniques. Tracit est spécialisé dans la technologie de transfert de couches minces utilisée dans la 
production de substrats innovants destinés aux micro-systèmes et aux circuits intégrés de puissance, ainsi que dans la technologie 
Smart Stacking™ de transfert de circuit pour des applications telles que les capteurs d'image et l'intégration 3D. En décembre 
2009, Soitec a acquis 80% de Concentrix Solar, l’un des premiers fournisseurs mondiaux de systèmes photovoltaïques à 
concentration (CPV). Soitec fait ainsi son entrée sur le marché en plein essor de l’industrie solaire en se positionnant sur la chaîne 
de valeur au niveau du système de production de l’énergie solaire. Les actions de Soitec sont cotées sur Euronext Paris. Des 
informations complémentaires sont disponibles sur le site Internet www.soitec.fr. 
Soitec, Smart Cut, Smart Stacking et UNIBOND sont des marques déposées de S.O.I.TEC Silicon On Insulator Technologies. 
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